
UDT-455UV 光电二极管放大器混合器 200-1100nm

产品特点

检测器/放大器组合、 可调增益/带宽、 低噪声、 宽带宽、 DIP 封装、 有效面

积大

产品型号

UDT-455UV

应用领域



核心参数

通用参数



光电二极管参数

TA = 23°C 时的典型电光参数
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TA = 23°C 时，运算放大器的电光参数
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产品特性

机械图纸请参考第 61至 73页。

* * LN–系列设备应在 0V 偏压下使用。

*非冷凝温度和储存范围，非冷凝环境。# OSI-515取代 UDT-455HS

UDT-455，
UDT-555D, 555UV, 055UV
OSI-515:引脚 1和 5 不兼容

(无需调偏)。



UDT-020D，OSI-020UV

UDT-555UV/LN
输出电压与光强度成正比，由下列公式得出:

频率响应(光电二极管/放大器组合)

光电二极管/放大器组合的频率响应由光电探测器、前置放大器以及反馈电阻(RF)
和反馈电容(CF)的特性决定。对于已知增益(RF)，检波器/前置放大器组合的 3dB
频率响应如下所示:



然而，所需的频率响应受到运算放大器增益带宽乘积(GBP)的限制。为了获得稳

定的输出，必须选择 RF 和 CF 值，使检波器/前置放大器组合的 3dB频率响应小

于运算放大器的 Max. 频率，即 f3dB≤fmax。

最后，下面给出了一个计算频率响应的例子。对于增益为 10^8，工作频率为 100
Hz，增益带宽乘积(GBP)为 5 MHz的运算放大器:

对于 CF = 15.9 pF，CJ = 15 pF和 CA = 7 pF，fmax 约为 14.5 kHz。因此，由于 f3dB
≤fmax，电路稳定。

有关具体应用的进一步阅读，请参考目录中的 APPLICATION NOTES INDEX。
注:阴影框代表 Photop™组件及其连接件。

维护和操作说明

避免直射光线

由于硅光电二极管的光谱响应包括可见光区域，因此必须避免光电二极管暴露于

高环境光水平下，尤其是钨源或日光。在 OSI 光电公司的运输过程中，您的光电

二极管包装在不透明的填充容器中，以避免环境光照射和因跌落或震动造成的损

坏。

避免剧烈的物理冲击

如果跌落或剧烈震动，光电二极管可能会损坏。焊线较为脆弱，当检测器掉落或

受到剧烈的物理撞击时，可能会与光电二极管的焊盘分离。

用光学级布/纸巾清洁窗户

OSI 光电二极管上的大多数窗口材料是硅或石英。应使用异丙醇和软垫(光学级)
清洁它们。

观察储存温度和湿度水平

光电二极管暴露在高或极低的存储温度下会影响硅光电二极管的后续性能。存储

温度指南在本目录的光电二极管性能规格中有相关介绍。请保持非冷凝环境，以

保证光电二极管 z佳性能和寿命。



遵守防静电措施

光电二极管，尤其是集成电路器件(如 Photops)被认为是静电敏感的。光电二极

管采用防静电包装运输。在拆封和使用这些产品时，应遵守防静电注意事项。

不要将光电二极管暴露在刺激性的化学环境中

如果暴露在氯乙烯、稀释剂、丙酮或三氯乙烯中，光电二极管封装和/或操作可

能会受到影响。

小心安装

本目录中的大多数光电二极管都配有电线或引脚，用于安装在电路板或插座上。

遵守以下规定的焊接温度和条件:

烙铁: 焊接 30 W 或更低 , 烙铁顶部的温度为 300℃或更低。

浸焊: 镀浴温度:260±5℃ ,浸泡时间:5 秒以内。 ,焊接时间:3 秒以内。

汽相焊接: 请勿使用

回流焊: 请勿使用

请特别注意塑料包装中的光电二极管。透明塑料包装比黑色塑料包装对环境压力

更敏感。在高湿度下存放器件可能会在焊接时出现问题。由于焊接过程中的快速

加热会对焊线产生应力，并可能导致焊线与焊盘分离，因此建议将塑料封装中的

器件在 85℃下烘烤 24小时。

光电二极管上的引线不应形成。如果您的应用需要修改引线间距，请在形成产品

引线之前联系 OSI 光电子应用程序部门（电话：（310）978-0516）。产品保修

可能无效。

1. 参数定义:

A =芯片顶部到玻璃顶部的距离。

a =光电二极管正极。

B =玻璃顶部到外壳底部的距离。

c =光电二极管负极

(注:负极通常用于金属包装产品，除非另有说明)。
W =窗口直径。

视场(见下文定义)。

2. 尺寸单位为英寸(1 英寸= 25.4mm)。



3. 除非另有规定，引脚直径为 0.018±0.002"。

4.公差(除非另有说明)

常规: 0.XX ±0.01" 0.XXX ±0.005"
芯片中心: ±0.010"
尺寸“A”: ±0.015"

5.Windows 操作系统

所有“UV”增强产品都配有石英玻璃窗口，0.027±0.002"厚度。

所有“XUV”产品都配有可移动窗户。

所有“DLS”PSD产品都配有抗反射涂层玻璃窗。

所有“FIL”光导和光伏产品都是环氧树脂填充的，而不是玻璃窗。



机械规格

单位都是英寸。插脚引线是仰视图。
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